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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
DISPOSITIFS OPTOELECTRONIQUES A SEMICONDUCTEURS
POUR APPLICATION DANS LES SYSTEMES A FIBRES OPTIQUES -

Partie 1: Valeurs limites et caractéristiques essentielles

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale/de isation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la ‘CEl). | a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de norm i ‘ domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publje d es ihterndtionales.

Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquel s

sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouverne b ementales, en

liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl ¢o I'Organisation
i isati iti i 3 organisations.

internationales. lls sont publiés
ités nationaux.

indication d’approbation et sa responsabilité
pne de ses normes.

6) L’attention est attirée s i & certainsdes. éléments’de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de prop ete } droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
g qtifs de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme intern
optoélectroniques, chay imagesie, du comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a
semiconducteurs,

son ameng ; ite”une révision technique (voir également I'annexe A: Index des
référencs ISE

Elle doit étre | gintement avec les CEl 60747-5-1, CEl 60747-5-2, CEl 60747-5-3 et la
CEIl 62007-2.

Le domaine couvert par cette norme sera désormais placé sous la responsabilité du comité
d'études 86 de la CEIl: Fibres optiques.

Le texte de cette norme est issu en partie de la CEl 60747-5 (1992) et son amendement 1 et
en partie des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

86/113/FDIS 86/114/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a 'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniguement a titre d'information
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC DEVICES
FOR FIBRE OPTIC SYSTEM APPLICATIONS —

Part 1: Essential ratings and characteristics

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for

international co-operation on all questions concerning standardization in the e
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International

participate in this preparatory work. International, governmental and no -gove
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates
for Standardization (ISO) in accordance with conditions det
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on techni
international consensus of opinion on the relevant subjects
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of

4) In order to promote international unification,

Standards transparently to the maximum their national and regional standards. Any

qtional or regional standard shall be clearly

e nts of this International Standard may be the subject
le for identifying any or all such patent rights.

IEC 60747-5-1, IEC 60747-5-2, IEC 60747-5-3 and IEC 62007-2.

The field of this starfdard will henceforth be placed under the responsibility of IEC technical
committee 86: Fibre optics.

The text of this standard is based partly on IEC 60747-5 (1992) and its amendment 1 and partly
on the following documents:

FDIS Report on voting

86/113/FDIS 86/114/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report of
voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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DISPOSITIFS OPTOELECTRONIQUES A SEMICONDUCTEURS
POUR APPLICATION DANS LES SYSTEMES A FIBRES OPTIQUES -

Partie 1: Valeurs limites et caractéristiques essentielles

1 Domaine d'application

Cette partie de la CElI 62007 donne les valeurs limites et caractéristiqgues essentielles
applicables aux catégories suivantes de dispositifs optoélectroniques ;
utilisés dans le domaine des systemes et sous-systemes a fibres optiques:

photoémetteurs a semiconducteurs;
détecteurs photoélectriques a semiconducteurs;

2

€ la référence qui y est
la CEI 62007. Au moment
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SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC DEVICES
FOR FIBRE OPTIC SYSTEM APPLICATIONS —

Part 1: Essential ratings and characteristics

1 Scope

This part of IEC 62007 gives the essential ratings and characteristics of the following
categories of semiconductor optoelectronic devices to be used in the ch\of fibre optic
systems and subsystems:

— semiconductor photoemitters;
— semiconductor photoelectric detectors;

constitute provisions of this Internat{ona . ime/of publication, the edition
indicated was valid. All normative documents.a Dy | isjon, and parties to agreements
estigate the possibility of applying

c ted below. Members of IEC and I1SO
aNGArgs.

maintain registers of currently valid IntrnaSt
IEC 60825 (all parts), afs
A\ (\





